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Inzynieria biomedyczna

Data rozpoczecia studiéw

pazdziernik 2025 r.

Rok akademicki realizacji
przedmiotu

2026/2027

Poziom ksztalcenia

| stopnia - inzynierskie

Grupa zajec

Grupa zaje¢ fakultatywnych

Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiéw stacjonarne Sposéb realizacji na uczelni
Rok studiow 2 Jezyk wykladowy polski
polski
Semestr studiow 4 Liczba punktow ECTS 3.0
Profil ksztatcenia ogdlnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadzaca

Wydziaty Politechniki Gdanskiej -> Wydziat Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki -> Katedra Systemoéw

Mikroelektronicznych

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcdw)

Odpowiedzialny za przedmiot

prof. dr hab. inz. Anna Pietrenko-Dgbrowska

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium [RAZEM
Liczba godzin zaje¢ |15.0 0.0 30.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajg¢ na odlegtos¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywnos¢ studenta |Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin pracy dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
planem studiow
Liczba godzin pracy (45 2.0 28.0 75
studenta

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentéw z zasadami dziatania wybranych aktywnych elementéw elektronicznych (diody i
tranzystory) oraz ich podstawowymi charakterystykami, a takze wyposazenie studentéw w umiejetnosci
niezbedne do efektywnego stosowania tych elementéw w uktadach elektronicznych.

Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposo6b weryfikacji i oceny efektu

[K6_U02] potrafi innowacyjnie
wykonywac zadania zwigzane z
kierunkiem studiow oraz
rozwigzywac ztozone i nietypowe
problemy, wykorzystujac wiedze z
fizyki, w zmiennych i nie w petni
przewidywalnych warunkach

Student potrafi analizowac i
projektowaé uktady z aktywnymi
elementami elektronicznymi
(diodami, tranzystorami) oraz
rozwigzywac nietypowe problemy
z wykorzystaniem wiedzy o
mechanizmach ich dziatania z
zakresu fizyki potprzewodnikow

[SU2] Ocena umiejetnosci analizy
informacji

[SU3] Ocena umiejetnosci
wykorzystania wiedzy uzyskanej
w ramach przedmiotu

[K6_WO02] zna i rozumie w
zaawansowanym stopniu wybrane
prawa i zjawiska fizyczne oraz
metody i teorie wyjasniajace
ztozone zaleznosci miedzy nimi,
stanowigce podstawowg wiedze
0golng z dziedziny nauk
technicznych, zwigzang z
kierunkiem studiow

Student zna i rozumie zaleznosci
miedzy charakterystykami
elektrycznymi elementéw
elektronicznych a wiasciwosciami
wynikajgcymi z fizyki
pétprzewodnikéw

[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej

[K6_U12] potrafi analizowaé
dziatanie elementow, uktadow i
systemow zwigzanych z
kierunkiem studiéw oraz mierzy¢
ich parametry i badac
charakterystyki techniczne, a
takze planowa¢ i przeprowadzaé
eksperymenty zwigzane z
kierunkiem studiow, w tym
pomiary i symulacje komputerowe,
oraz interpretowac uzyskane

wyniki i wycigga¢ wnioski

Student potrafi analizowaé
dziatanie aktywnych elementow
elektronicznych, wykonywac
pomiary ich istotnych parametréw
oraz interpretowaé uzyskane
wyniki i formutowac¢ wnioski.

[SU2] Ocena umiejetnosci analizy
informacji

[SU5] Ocena umiejgtnosci
zaprezentowania wynikéw
realizacji zadania
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Tresci przedmiotu Tresci przedmiotu - wyktad
1. Podstawy fizyki potprzewodnikéw (struktura krystaliczna, pasma energetyczne, koncentracja elektronéw

i dziur, generacja i rekombinacja no$nikéw elektrycznych, transport fadunku).

2. Dioda potprzewodnikowa (budowa ztgcza p-n, charakterystyki statyczne, podstawowe parametry,
modele zastepcze, rodzaje diod i ich zastosowania).

3. Tranzystor MOSFET (budowa, charakterystyki statyczne idealne i rzeczywiste, parametry, modele
zastepcze, podstawowe rodzaje i zastosowania).

4. Tranzystor bipolarny (budowa, charakterystyki statyczne idealne i rzeczywiste, parametry, modele
zastepcze, konfiguracje pracy, zastosowania w uktadach wzmacniajgcych i przetagczajgcych).

5. Podstawowe elementy optoelektroniczne (fotodiody, fototranzystory, fotoogniwa, diody
elektroluminescencyjne - budowa, zasada dziatania, zastosowania).

Wymagania wstepne Znajomos$¢ matematyki na poziomie aktualnego etapu studiéw. Ponadto student powinien mie¢ wiedze z
i dodatkowe odpowiednich dziatéw fizyki (gtownie elektrycznos$¢) oraz obwoddéw i sygnatow.
Sposoby i kryteria Sposdb oceniania (sktadowe) Prég zaliczeniowy Sktadowa oceny koricowej
oceniania 05|Q_Qan}’Ch Egzamin pisemny 50.0% 100.0%
efektow uczenia sie
Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Tre$ci wyktadu
2. M. Polowczyk, E. Klugmann, Przyrzady pétprzewodnikowe,
Wyd.PG, 2001
3.  W.J. Stepowicz, Elementy potprzewodnikowe i uktady scalowe,
Wyd. PG, 1999
Uzupetniajaca lista lektur 1. W. Marciniak, Przyrzady poétprzewodnikowe i uktady scalone,
WNT, 1979

2. A.S. Sedra, K.C. Smith, T.C. Carusone, V. Gaudet, Microelectronic
Circuits, Oxford University Press, 2020

Adresy eZasobow

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

Zajecia praktyczne Nie dotyczy
w ramach przedmiotu

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczeci ani podpisu.
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